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요약

    
본 발명에 따른 액정 디스플레이 장치에 있어서, 화소(43)의 어레이(41)에 이용하기 위한 구동 회로는 제2 이미지 데
이터 세트를 수신하는 동안 제1 이미지 데이터 세트를 디스플레이할 수 있다. 제1 선택 스위치 트랜지스터(S1)는 제1 
선택 신호(R_1,A)에 응답하여 제1 이미지를 제1 기억 커패시터(C1)에 결합시키는 것을 제어한다. 제2 선택 스위치 
트랜지스터(S2)는 제2 선택 신호(R_1,B)에 응답하여 제2 이미지를 제2 기억 커패시터(C2)에 결합시키는 것을 제어
한다. 제1 기억 커패시터(C1)는 제1 인에이블 신호(EN_1,1)에 응답하여 제1 인에이블 스위치 트랜지스터(E1)에 의
해 출력 노드(PXL)에 선택적으로 결합될 수 있다. 제2 기억 커패시터(C2)는 제2 인에이블 신호(EN_2,1)에 응답하여 
제2 인에이블 스위치 트랜지스터(E2)에 의해 동일한 출력 노드(PXL)에 선택적으로 결합될 수 있다. 제1 인에이블 스
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위치 트랜지스터(E1) 및 제2 인에이블 스위치 트랜지스터(E2)를 적절히 조작함으로써, 다른 하나의 기억 커패시터가 
출력 노드로부터 분리되고 새로운 이미지 데이터를 수신하는 동안 하나의 기억 커패시터는 출력 노드에 결합될 수 있다.
    

대표도
도 5

명세서

    기술분야

본 발명은 비디오 디스플레이 장치에 관한 것으로, 특히 액정 디스플레이 장치에 이용되는 화소(picture element 또는 
picture cell; pixel이라고 약칭함)용 회로 구조에 관한 것이다.

    배경기술

도 1은 화소(13)(또는, 픽셀)의 어레이(11)로 구성되는 통상적인 액정 디스플레이 장치를 도시한다. 각 화소는 칼럼
선(column line)(17)을 기억 커패시터(19)에 결합시키기 위한 선택 트랜지스터(15)로 구성된다. 액정(21)은 기억 
커패시터(19)와 병렬로 배치된다.

종래 기술에 공지된 바와 같이, 액정(21)으로 인가되는 전압 전위는 이 액정(21)의 반사율을 결정한다. 그 결과, 전압 
전위의 범위는 액정(21)에서의 중간 계조(gray scale)로 변환된다. 따라서, 특정 전압 전위를 어레이(11) 내의 화소
(13)의 전체로 적절히 인가함으로써 이미지를 발생시킬 수 있다.

    
행(row) 선택 박스(25)는 행 내의 모든 선택 트랜지스터(15)에 결합된 로우선(row line)(27)에 의해 규정되는 특정 
행 내의 모든 화소(13)를 기동시킨다. 영상 신호 박스(23)는 소망하는 전압 전위를 칼럼선(17)에 인가한다. 소망하는 
전압 전위는 통상적으로 소정의 전압 범위 이내에 있다. 선택 트랜지스터(15)를 기동시키면, 칼럼선(17)의 전압 전위
가 기억 커패시터(19) 및 액정(21)의 각각의 병렬 조합으로 전송된다. 일단 소망하는 전압 전위가 전송되면, 선택 트
랜지스터(15)는 비활성 상태로 된다. 기억 커패시터(19) 및 액정(21)의 조합된 정전 용량은 다음의 이미지를 로딩할 
때까지 소망하는 전압 전위를 유지한다.
    

    
도 1에 도시된 통상적인 액정 디스플레이 장치의 기본 구조에 대한 여러 가지 변형예가 종래에 제안되어 있다. 도 2는 
실드스(Shields)에게 허여되고, 각 액정(21)으로 인가되는 평균 RMS(root-mean-square; 자승 평균 평방근) 전압 
전위를 개선하고자 한 미국 특허 제4,870,396호에 보다 전반적으로 개시되어 있는 다른 액정 디스플레이 장치의 구조
를 도시한다. 도 2에 도시된 소자의 전체는 도 1에 도시된 소자와 동일한 참조 번호를 사용해서 나타내고, 전술한 도 1
의 설명을 참조한다.
    

    
도 2에 도시된 각 화소(13)는 새로운 데이터의 이미지를 동시에 수신하는 동안 화소(13)의 최근의 내용을 디스플레이
할 수 있다. 이것은 기억 커패시터(19)와 액정(21) 사이에 삽입된 추가의 스위치인 로드 트랜지스터(load transistor)
(29)에 의해 실현된다. 동작시에 있어서, 버킷 브리게이드(bucket brigade)로서 기능하는 선택 트랜지스터(15) 및 
로드 트랜지스터(29)는 먼저 전하를 칼럼선(17)으로부터 기억 커패시터(19)로 전송하고, 이어서 기억 커패시터(19)
로부터 액정(21)으로 전송한다. 다시 말해서, 제1 위상의 동작중에 선택 트랜지스터(15)는 먼저 전압 전위를 칼럼선
(17)으로부터 기억 커패시터(19)로 전송한다. 이 제1 위상의 동작중에 로드 트랜지스터(29)를 턴오프 상태로 유지함
으로써 기억 커패시터(19)와 액정(21)을 분리시킨다. 일단 새로운 데이터가 기억 커패시터(19) 상으로 로딩되어 디스
플레이될 준비가 되면, 제2 위상의 동작에 의해 턴오프 상태의 선택 트랜지스터(15)가 개시된다. 이 때, 로드 트랜지스
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터(29)가 턴온 상태로 되어 기억 커패시터(19)를 액정(21)에 결합시킨다. 기억 커패시터(19)의 양단 전하는 기억 커
패시터(19) 및 액정(21)의 병렬 조합의 양단의 전하 자체를 재분배한다. 분배된 전하가 액정(21)의 양단에 새로운 전
압 전위를 달성하는 경우, 제2 위상의 동작 단부가 로드 트랜지스터(29)에 의해 턴오프 상태로 된다. 로드 트랜지스터
(29)가 턴오프 상태로 되고 액정(21)이 그 자체의 전류의 전압 전위를 유지하는 동안, 선택 트랜지스터(15)는 기동되
고 칼럼선(17)으로부터 새로운 데이터를 기억 커패시터(19)로 전송할 수 있다.
    

실드스에게 허여된 미국 특허 제4,870,396호는 어레이(11)로 인가되는 평균 RMS 전압값을 개선하기 위해서 액정(2
1)으로 인가되는 기준 전압 VTP 를 제어함과 동시에 어레이(11) 내의 화소(13)의 전체를 갱신할 필요가 있다고 설명
한다. 기준 전압 VTP 는 모든 액정(21)의 기준판(reference plate)에 결합된다. 하나의 전압 파워 레일(power rail)
로부터 기준 전압 VTP 를 다른 전압 파워 레일로 시프팅시킴으로써 적당한 때에 어레이(11)의 양단으로 인가되는 평균 
전압의 크기를 증가시킬 수 있다.

    
이것을 달성하기 위해서, 로드 트랜지스터(29)는 모두 공통의 동기화선(31)에 의해 제어된다. 로드 트랜지스터(29)가 
턴오프 상태로 되고 액정(21)이 그 자체의 전류의 전압 전위를 유지하는 동안, 기억 커패시터(19)는 새로운 데이터를 
수신한다. 일단 어레이(11)의 전체가 새로운 데이터를 수신하면, 공통의 동기화선(31)은 기동되고 어레이(11) 내의 
모든 화소(13)의 로드 트랜지스터(29)의 전체는 동시에 턴온 상태로 된다. 따라서, 액정(21)의 어레이(11)의 전체는 
동시에 갱신된다.
    

    
도 3은 도 2에 도시된 어레이 구조와 유사한 다른 어레이 구조를 도시한다. 도 3에 도시된 화소의 전체는 도 2에 도시
된 화소와 동일한 참조 번호를 사용해서 나타내고, 전술한 도 2의 설명을 참조한다. 도 3에 도시된 어레이 구조는 윌리
엄스(Williams) 등에게 허여된 미국 특허 제5,666,130호에 보다 전반적으로 설명되어 있고, 도 2의 실드스(Shields)
에게 허여된 미국 특허 제4,870,396호와 동일한 양수인에게 양도되어 있다. 도 3에 도시된 어레이 구조는 도 2에 도시
된 어레이 구조와 동일한 방법으로 화소(13)의 어레이(11)의 전체를 동시에 갱신한다.
    

    
그러나, 도 2에 도시된 어레이 구조와 달리, 도 3에 도시된 어레이 구조는 다른 하나의 이미지를 저장하는 동안 하나의 
이미지를 디스플레이할 수 없다. 윌리엄스 등에게 허여된 미국 특허 제5,666,130호는 통상적으로 화소의 구동 회로를 
이용되는 스크린의 특정 타입, 즉 액정을 최적화하고 있다고 설명한다. 윌리엄스 등에게 허여된 미국 특허 제5,666,13
0호는 하나의 구동 회로가 스크린의 복수의 타입에 의해 이용될 수 있도록, 이용된 액정의 타입과 별도로 화소의 구동 
회로를 최적화할 수 있다는 것이 이점이라고 설명한다.
    

    
이것을 달성하기 위해서, 윌리엄스 등에게 허여된 미국 특허 제5,666,130호의 어레이 구조에 의해, 화소(13)의 어레
이(11)는 기억 커패시터(19)를 액정 그 자체와 분리하여 유지하고 있는 동안 이미지를 화소의 각각의 기억 커패시터
(19)에 수신하여 저장시킬 수 있다. 이 방법에 있어서, 각 화소(13)의 구동 회로는 이용된 액정(21)의 타입과는 관련
됨이 없이 이미지 요소, 즉 전압 전위를 각각의 기억 커패시터(19)에 저장시키기 위해 최적화될 수 있다. 일단 이미지
가 어레이의 기억 커패시터(19) 상에 저장되면, 기억 커패시터(19)는 소정의 스크린 유형에 결합되고, 기억 커패시터
의 내용, 즉 이미지의 전압은 소정의 스크린의 액정(21) 상으로 전송될 수 있다. 액정의 상이한 타입에 대해서 유사하
게 기능하는 최적화된 구동 회로를 보증하기 위해서, 윌리엄스 등에게 허여된 미국 특허 제5,666,130호는 새로운 이미
지를 로딩하기 전에 액정(21) 및 기억 커패시터(19)가 공지된 기준 접지 조건이어야 한다는 것을 증명하였다. 따라서, 
새로운 이미지를 수신할 수 있기 전에 우선 소거해야만 하는 최근의 이미지, 즉 어레이(11)를 접지한다.
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도 3에 도시된 화소(13)는 도 2에 도시된 화소와 유사하고, 접지된 트랜지스터(31)를 로드 트랜지스터(29)와 액정(
21) 사이에 추가하였다. 접지된 트랜지스터(31)는 재개시 신호 ReInit에 응답하여 기억 커패시터(19) 및 액정(21)을 
접지시켜 새로운 이미지의 수신을 준비한다.

    
기억 커패시터(19) 및 액정(21)을 접지한 후, 접지된 트랜지스터(31)가 비활성 상태로 되고, 이어서 화소(13)는 새로
운 전압의 데이터의 수신을 준비한다. 행 선택 박스(25)는 행의 선택 트랜지스터(15)를 기동시킴으로써 화소(13)의 
행을 활성 상태로 한다. 이어서, 선택 트랜지스터(15)는 영상 신호 박스(23) 및 칼럼선(17)으로부터 새로운 전압의 
정보를 기억 커패시터(19)로 전송한다. 일단 새로운 데이터를 기억 커패시터(19) 상에 로딩하면, 로드 트랜지스터(2
9)는 기억 커패시터(19)를 액정(21)에 결합시킨다. 이 시간동안, 접지된 트랜지스터(31)는 오프 상태로 유지된다. 소
정 기간동안 액정(21)이 이미지를 디스플레이한 후, 로드 트랜지스터(29)가 기동 상태를 유지하는 동안 접지된 트랜
지스터(31)는 턴온 상태로 된다. 이것에 의해, 기억 커패시터(19) 및 액정(21)을 재개시시켜 다음의 이미지의 로딩을 
준비하기 위한 공지된 접지 상태로 복귀시킨다.
    

    
윌리엄스 등에게 허여된 미국 특허 제5,666,130호는 고레벨의 용장(redundancy)을 어레이(11)의 구동 회로 내에 결
합시킴으로써 더욱 견고하게 할 수 있다고 설명한다. 따라서, 도 4를 참조하면, 윌리엄스 등에게 허여된 미국 특허 제5,
666,130호의 어레이 구조는 각 액정(21)당 2 개의 구동 회로를 병렬로 연결한다. 도 4에 도시된 소자의 전체는 도 3
에 도시된 소자와 동일한 참조 번호를 사용해서 나타내고, 전술한 도 3의 설명을 참조한다. 윌리엄스 등에게 허여된 미
국 특허 제5,666,130호의 어레이 구조의 구동 회로는 공통의 로우선(27)에 동시에 응답하는 2 개의 선택 트랜지스터
(15a, 15b), 공통의 로드선(load line)(33)에 동시에 응답하는 2 개의 로드 트랜지스터(29a, 29b) 및 동일한 ReIni
t선(35)에 응답하는 2 개의 접지된 트랜지스터(31a, 31b)를 포함한다. 그러나, 각 선택 트랜지스터(15a, 15b)는 그 
자체의 각각의 기억 커패시터(19a, 19b)를 충전시킨다. 따라서, 윌리엄스 등에게 허여된 미국 특허 제5,666,130호는 
각 화소(13)당 양쪽 모두가 동시에 동작하는 2 개의 기억 커패시터(19a, 19b)를 구비하는 화소(13)에 대하여 개시한
다. 소자(15a, 19a, 29a, 31a)로 식별되는 구동 회로의 절반이 고장나면, 용장 구동 회로(15b, 19b, 29b, 31b)를 이
용하여 화소(13)를 계속해서 기능시킬 수 있다.
    

본 발명의 목적은 다른 하나의 이미지를 수신하는 동안 하나의 이미지를 디스플레이할 수 있고, 전압 전위를 액정 디스
플레이 장치로 전송하는 경우에 최소 열화를 가질 수 있는 액정 디스플레이 장치에 이용하기 위한 화소를 제공하는 데
에 있다.

본 발명의 다른 목적은 보다 다용도의 구조를 갖는 액정 디스플레이 장치를 제공하는 데에 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 어레이 내의 이미지 정보의 2 행씩(both row-by-row) 갱신 및 어레이에 있어서 행의 전체
의 동시 갱신을 지지하는 액정 어레이를 제공하는 데에 있다.

    발명의 상세한 설명

    
본 발명의 목적은 화소 셀의 구조에 있어서 독립적인 제어 방법 및 장치를 구비하는 데 있다. 액정 디스플레이 장치에 
이용하기 위한 화소 셀은 데이터의 새로운 세트 또는 복수의 세트에 의해 화소 셀에 동시에 덮어 쓰여지는 동안 화소 셀
의 현재의 내용을 디스플레이할 수 있는 특징을 갖는다. 이것을 달성하기 위해서, 각 화소는 복수의 기억 커패시터에 독
립적으로 액세스한다. 화소 셀이 제1 기억 커패시터의 내용을 디스플레이하는 동안 제2 기억 커패시터의 내용을 변경할 
수 있다. 이어서, 화소 셀은 화소의 제1 기억 커패시터로부터 화소의 제2 기억 커패시터로 전환된다. 이어서, 화소 셀이 
제2 기억 커패시터의 내용을 디스플레이하는 동안 제1 기억 커패시터의 내용을 변경 등을 행할 수 있다.
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화소는 구조적으로 행렬의 어레이 내에 배열된다. 2 개의 기억 커패시터를 갖는 화소의 경우에 있어서, 각 열은 실시되
는 실시예에 따른 2 개 이상의 비트선에 의해 규정될 수 있다. 각 행은 제1 워드선 및 제2 워드선쌍과 제1 인에이블선 
및 제2 인에이블선쌍에 의해 규정된다. 각 워드선쌍에 있어서 각각의 제1 워드선 및 제2 워드선은 비트선의 내용을 독
립적으로 제어하여, 각각의 화소 셀 내의 제1 기억 커패시터 및 제2 기억 커패시터 중 하나의 기억 커패시터로 선택적
으로 전송한다. 이와 동일하게, 각각의 제1 인에이블선 및 제2 인에이블선은 제1 기억 커패시터 및 제2 기억 커패시터
의 각각의 기억 커패시터의 내용을 화소 셀의 출력 반사 패널, 즉 각각의 액정으로 선택적으로 전송한다.
    

    
각 화소 셀의 제1 기억 커패시터 및 제2 기억 커패시터는 공통의 소정의 전압에 결합된 그들의 하부판을 구비한다. 각
각의 제1 기억 커패시터 및 제2 기억 커패시터의 상부판은 각각의 워드 선택 통과 소자 및 인에이블 선택 통과 소자에 
결합된다. 워드 선택 통과 소자는 워드선쌍 내의 각각의 워드선에 응답하여, 비트선의 내용을 그 대응하는 기억 커패시
터로 선택적으로 전송한다. 인에이블 선택 통과 소자는 인에이블선쌍 내의 각각의 인에이블선에 응답하여, 그 대응하는 
기억 커패시터의 내용을 화소 셀의 출력 반사 패널로 선택적으로 전송한다. 각 워드선쌍 및 인에이블선쌍 내의 각각의 
워드선 및 인에이블선이 독립적이기 때문에, 액정은 각각의 화소에 있어서 기억 커패시터들 중 하나의 기억 커패시터에 
계속해서 결합되어 있다.
    

    
본 발명의 기능성은 이러한 제어의 차이점에 기인하여 본 발명의 기본적인 회로 구조를 변경함이 없이 확장될 수 있다. 
바람직한 제1 실시예에 있어서, 화소 셀의 제2 기억 커패시터가 제2 데이터 세트를 수신하는 동안, 본 발명의 화소 셀
은 제1 기억 커패시터로부터 제1 데이터 세트를 디스플레이할 수 있다. 바람직한 제2 실시예에 있어서, 각각의 워드선 
및 인에이블선을 적절히 조작함으로써 각각의 화소는 화소 셀의 2 개의 기억 커패시터로부터 액정을 분리할 수 있다. 
따라서, 일단 제1 데이터 세트가 액정으로 전송되면, 액정으로부터 화소 셀 내의 기억 커패시터의 양쪽 모두를 분리할 
수 있다. 이것에 의해, 제1 데이터 세트를 계속해서 디스플레이하는 동안 2 개의 기억 커패시터는 제2 데이터 세트 및 
제3 데이터 세트를 수신할 수 있다. 그 결과, 다음의 2 개의 이미지를 버퍼링하는 동안 화소 셀의 어레이는 최근의 이미
지를 디스플레이할 수 있다. 이 방법에 있어서, 각 화소의 내용을 변화시킬 수 있는 속도는 증가된다. 따라서, 디스플레
이되는 최근의 이미지에 악영향을 끼침이 없이 다음의 이미지를 기록하는 것을 개시할 수 있다.
    

    도면의 간단한 설명

도 1은 통상적인 액정 어레이에 있어서 종래 기술의 통상적인 화소의 구조를 도시하는 도면.

도 2는 후속 이미지를 로딩하는 동안 최근의 이미지를 디스플레이할 수 있는 종래 기술의 다른 액정 어레이를 도시하는 
도면.

도 3은 화소의 액정 디스플레이 장치로부터 화소의 구동 회로를 별도로 최적화하기 위한 종래 기술의 다른 액정 어레이
를 도시하는 도면.

도 4는 용장을 액정 어레이 내에 결합시킨 도 3에 도시된 액정 어레이의 추가적인 실시예를 도시하는 도면.

도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 화소 및 액정 어레이를 도시하는 도면.

도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 화소 및 액정 어레이를 도시하는 도면.

도 7은 본 발명의 제3 실시예에 따른 화소 및 액정 어레이를 도시하는 도면.

발명을 실시하기 위한 바람직한 실시예
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도 5를 참조하면, 본 발명에 따른 액정 디스플레이 장치는 화소(43)의 어레이(41), 제1 행 선택기(45), 제2 행 선택기
(47), 기준 전압 발생기(51) 및 바람직하게는 단일의 영상 신호 발생기(49)를 포함한다. 화소(43)는 n 개의 행(row)
과 m 개의 열(column)로 배열된다. 제1 행 선택기(45)는 R_1,A ∼ R_n,A의 범위를 갖는 제1 행 선택선의 세트에 의
해 n 개의 행 중 어느 하나의 행을 독립적으로 제어할 수 있다. 이와 동일하게, 제2 행 선택기(47)는 R_1,B ∼ R_n,B
의 범위를 갖는 제2 행 선택선의 세트에 의해 n 개의 행 중 어느 하나의 행을 독립적으로 제어할 수 있다.
    

    
영상 신호 발생기(49)는 m 개의 영상 신호를 CL1 ∼ CLm의 범위를 갖는 m 개의 칼럼선 상으로 출력한다. 영상 신호
는 0 V ∼ Vmax(바람직하게는, 16 V)의 범위를 갖는 전압 이내에 있는 것이 바람직하다. 화소(43)의 각 열은 대응하
는 칼럼선, 즉 CL1에 의해 선택된다. 입력 노드(52)를 구비하는 선택된 열 내의 화소(43)의 전체는 대응하는 공통의 
칼럼선, 즉 CL1에 결합된다. 그러나, 칼럼선 CL1 상의 영상 신호는 동일한 열 내의 화소(43)의 전체에 의해 수신되지 
않는다. 오히려, 제1 행 선택기(45) 또는 제2 행 선택기(47) 중 어느 하나의 행 선택기로부터의 행 선택선에 의해 활
성 상태가 되는 화소(43)만이 화소(43)의 각각의 칼럼선 CL1 ∼ CLm 상의 영상 신호 데이터에 래치한다.
    

    
어레이(41) 내의 각 행은 복수의 독립적인 제1 행 선택기(45) 및 제2 행 선택기(47) 중 어느 하나의 행 선택기에 의
해 선택될 수 있다. 2 개의 행 선택기(45, 47)가 동시에 동일한 행을 선택할 수 없는 것이 바람직하다. 그러나, 복수의 
행 선택기(45, 47)에 의해 소정의 행을 차례로 선택할 수 있다. 예를 들면, 제1 실시예에 있어서, 제1 행 선택기(45)
가 행 선택선 R_1,A를 기동하여 어레이(41) 내의 제1 행을 선택함으로써 영상 신호 발생기(49)로부터 이미지 정보를 
화소(43)의 제1 행 내로 로딩할 수 있다. 이 시간 동안, 다른 선택기, 즉 제2 행 선택기(47)는 제1 행에 액세스할 수 
없다. 일단 제1 행 선택기(45)가 제1 행의 이용을 다른 행 선택기, 즉 제2 행 선택기(47)로 양도하면, 다른 행 선택기, 
즉 제2 행 선택기(47)는 이 제2 행 선택기(47)의 적절한 행 선택선, 즉 R_1,B를 기동함으로써 제1 행을 이득 제어할 
수 있다.
    

    
각 화소(43)는 액정 PXL을 포함하고 구동 회로를 수반한다. 이 구동 회로는 복수의 기억 수단인 커패시터 C1 및 C2로
부터 저장된 영상 신호를 액정 PXL 상으로 선택적으로 전송한다. 저장된 영상 신호는 대응하는 칼럼선 CL1 ∼ CLm으
로부터 판독된다. 바람직한 제1 실시예에 있어서, 화소(43)는 복수의 영상 신호를 저장하는 동안 이와 동시에 다른 영
상 신호를 디스플레이할 수 있다. 이것을 달성하기 위해서, 화소(43) 내의 각 구동 회로는 복수의 전압 저장 장치(vol
tage storage device)를 구비한다. 최상의 실시예에 있어서, 복수의 전압 저장 장치는 제1 기억 커패시터 C1 및 제2 
기억 커패시터 C2로서 구현된다. 이것에 의해, 새로운 이미지 정보를 다른 1 개의 기억 커패시터, 즉 C2에 저장하는 동
안 화소(43)는 1 개의 기억 커패시터, 즉 C1의 내용을 디스플레이할 수 있다. 추가의 기억 커패시터를 결합시킴으로써 
추가의 이미지 정보를 동일하게 저장할 수 있다는 것을 당업자는 이해할 수 있을 것이다.
    

    
각 화소(43)의 입력 노드(52)는 대응하는 선택 트랜지스터 S1 및 S2의 각각에 의해 기억 커패시터 C1 및 C2 중 어느 
하나의 기억 커패시터에 선택적으로 결합된다. 선택 트랜지스터 S1 및 S2의 각각은 대응하는 행 선택기(45, 47)에 의
해 제어된 대응하는 행 선택선 R_1,A 및 R_1,B에 의해 제어된다. 이와 동일하게, 화소의 제1 기억 커패시터 C1 및 제
2 기억 커패시터 C2는 대응하는 제1 인에이블 트랜지스터 E1 및 제2 인에이블 트랜지스터 E2의 각각에 의해 화소의 
액정 PXL에 선택적으로 결합될 수 있다. 제1 인에이블 트랜지스터 E1 및 제2 인에이블 트랜지스터 E2는 각각 독립적
인 인에이블 신호 EN_1,1 및 EN_2,1에 의해 제어된다. 인에이블 신호 EN_1,1은 화소(43)의 행 내의 제1 기억 커패
시터 C1의 전체를 각 화소의 각각의 액정 PXL에 결합시키는 것을 제어한다. 이와 동일하게, 인에이블 신호 EN_1,2는 
화소(43)의 행 내의 제2 기억 커패시터 C2의 전체를 각 화소의 각각의 액정 PXL에 결합시키는 것을 제어한다. 따라서, 
각 행은 각 화소(43) 내의 별도의 인에이블 트랜지스터를 독립적으로 제어하는 인에이블 신호 세트 EN_1,1/EN_2,1에 
응답한다.
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도 5에 도시된 바람직한 제1 실시예에 있어서, 어레이(41)는 EN_1,1/EN2,1 ∼ EN_1,n/EN_2,n의 범위에 있는 이러
한 n 개의 인에이블 신호쌍 세트에 응답한다. 그러나, 이 바람직한 제1 실시예에 있어서, 어레이(41) 내의 제1 인에이
블 트랜지스터 E1의 전체는 공통의 제1 인에이블 신호에 의해 제어되고, 제2 인에이블 트랜지스터 E2의 전체는 공통의 
제2 인에이블 신호에 의해 제어된다. 이 방법에 있어서, 어레이(41) 내의 각 화소(43)의 제1 기억 커패시터 C1 및 제
2 기억 커패시터 C2의 내용은 화소의 각각의 액정 PXL로 동시에 전송될 수 있다.
    

    
또한, 이 바람직한 제1 실시예에 있어서, 단 하나의 행 선택기(45 또는 47)는 소정의 주어진 시간에 어레이(41)를 제
어할 수 있다. 예를 들면, 제1 행 선택기(45)는 어레이(41)의 이득을 단독으로 제어할 수 있고, 영상 신호 발생기(49)
로부터 제1 이미지를 일행의 어레이(41)의 전체 상으로 동시에 순차적으로 로딩을 시작할 수 있다. 제1 행 선택기(45)
가 제1 이미지의 로딩을 종료한 후, 이어서 제1 행 선택기(45)는 어레이(41)의 제어를 다른 행 선택기, 즉 제2 행 선
택기(47)로 양도한다. 일단 제2 행 선택기(47)가 어레이(41)의 이득을 제어하면, 이 제2 행 선택기(47)는 제2 이미
지를 어레이(41) 내의 행의 전체 상으로 전송을 시작할 수 있다. 제2 행 선택기(47)가 어레이(41)를 제어하는 동안 
어레이(41) 내의 각 화소(43)의 제1 인에이블 트랜지스터 S1은 활성 상태이고, 제2 인에이블 트랜지스터 S2가 비활
성 상태인 동안 제1 기억 커패시터 C1을 액정 PXL에 결합시킨다.
    

    
종래 기술에 공지된 바와 같이, 액정 PXL로 인가되는 전압 전위는 액정 PXL의 반사율을 변경시킨다. 적절한 전압 전위
를 어레이(41) 내의 액정 PXL로 인가함으로써 이미지를 형성할 수 있다. 제1 실시예에 있어서, 영상 신호 발생기(49)
는 칼럼선 CL1 ∼ CLm에 따른 적절한 전압 전위를 소망하는 제1 기억 커패시터 C1 또는 제2 기억 커패시터 C2로 공
급한다. 바람직한 제1 실시예에 있어서, 영상 신호를 0 V ∼ 16 V의 Vmax 사이에서 변경할 수 있기 때문에, 제1 기억 
커패시터 C1 및 제2 기억 커패시터 C2의 하부판이 접지 쪽에 연결되는 경우, 제1 기억 커패시터 C1 및 제2 기억 커패
시터 C2의 양단에 고전압 응력이 발생될 수 있다. 따라서, 이 바람직한 제1 실시예에서는 제1 기억 커패시터 C1 및 제
2 기억 커패시터 C2의 하부판을 0 V ∼ Vmax 사이의 중간 전압 전위를 공급하는 기준 전압 발생기(51)에 연결한다. 
기준 전압 발생기(51)는 영상 신호 발생기(49)의 2 개의 극단의 전압 진폭(voltage swing)들 사이의 중간 전압 전위
를 제1 기억 커패시터 C1 및 제2 기억 커패시터 C2로 공급하는 것이 바람직하다. 여기서, 이것은 기준 전압 발생기(5
1)가 Vmax/2, 즉 8 V를 어레이(41) 내의 기억 커패시터의 전체의 하부판으로 공급하는 것을 의미한다. 그 결과, 비록 
선택 트랜지스터 S1 및 S2가 0 V만큼의 적은 전압 또는 16 V만큼의 많은 전압을 제1 기억 커패시터 C1 및 제2 기억 
커패시터 C2의 상부판 상으로 전송할 수 있더라도, 이 전압은 8 V의 전압 진폭 내에서 유지되는 제1 기억 커패시터 C
1 및 제2 기억 커패시터 C2의 양단에서 저하된다. 그 결과, 제1 기억 커패시터 C1 및 제2 기억 커패시터 C2는 요구되
는 다른 결합 상태보다 소형이면서 고속일 수 있다.
    

    
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 어레이를 도시하는 도면이다. 도 6에 도시된 소자의 전체는 도 5에 도시된 
소자와 동일한 참조 번호를 사용하여 나타내고, 전술한 도 5의 내용과 동일하다. 도 6에 있어서, 어레이(41) 내의 화소
(43)의 전체는 공통의 인에이블 신호 ENBL을 공유하고, 제1 기억 커패시터 C1 및 제2 기억 커패시터 C2 중 어느 하
나의 기억 커패시터를 액정 PXL에 선택적으로 결합시킨다. 이것을 달성하기 위해서, 각 화소(43) 내의 제1 인에이블 
트랜지스터 E 및 제2 인에이블 트랜지스터 E_B는 인에이블 신호 ENBL의 논리 상태에 대해서 역으로 응답한다. 제1 
인에이블 트랜지스터 E는 NMOS 트랜지스터이고, 제1 기억 커패시터 C1을 액정 PXL에 결합시킴으로써 인에이블 신
호 ENBL에 대한 논리 하이(high)에 응답하며, 액정 PXL로부터 제1 기억 커패시터 C1을 분리시킴으로써 인에이블 신
호 ENBL에 대한 논리 로우(low)에 응답한다. 이와 역으로, 제2 인에이블 트랜지스터 E_B는 PMOS 트랜지스터이고, 
액정 PXL로부터 제2 기억 커패시터 C2를 분리시킴으로써 인에이블 신호 ENBL에 대한 논리 하이에 응답하며, 제2 기
억 커패시터 C2를 액정 PXL에 결합시킴으로써 인에이블 신호 ENBL에 대한 논리 로우에 응답한다. 따라서, 액정 PXL
은 제1 기억 커패시터 C1 및 제2 기억 커패시터 C2 중 어느 하나의 기억 커패시터에 인에이블 신호 ENBL의 결정에 따
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라서 계속 결합된다.
    

    
도 6에 도시된 제2 실시예는 도 5에 도시된 제1 실시예의 특별한 변형예이다. 도 6에 도시된 제2 실시예에 있어서, 제
1 행 선택기(45) 및 제2 행 선택기(47) 중 어느 하나의 행 선택기만이 어레이(41)를 동시에 제어할 수 있다. 예를 들
면, 제1 행 선택기(45)가 어레이(41)에 액세스하는 경우, 이 제1 행 선택기(45)가 새로운 이미지를 어레이(41)의 전
체 상으로 로딩하는 것을 종료할 때까지 제2 행 선택기(47)는 대기하여야 한다. 즉, 한 번에 1 개의 행 선택기가 액세
스한다. 상기한 바와 같이, 제1 행 선택기(45)는 화소(43)의 행 내의 제1 선택 트랜지스터 S1을 동시에 기동시킴으로
써 화소(43)의 행의 제1 기억 커패시터 C1에 액세스한다. 제1 행 선택기(45)가 이미지 데이터를 어레이(41) 상으로 
로딩하는 동안, 인에이블 신호 ENBL은 논리 로우 상태이고, 화소(43)의 전체의 제1 기억 커패시터 C1의 각각의 액정 
PXL로부터 화소(43)의 전체의 제1 기억 커패시터 C1을 분리시키는 것이 바람직하다. 또한, 인에이블 신호 ENBL에 
대한 논리 로우는 각 화소(43)의 제2 기억 커패시터 C2를 각 화소(43)의 제2 기억 커패시터 C2의 각각의 액정 PXL에 
결합시키는 효과도 갖는다. 따라서, 각 화소(43)가 새로운 이미지 데이터를 각 화소(43)의 제1 기억 커패시터 C1 상
에 수신하는 동안, 각 화소(43)는 각 화소(43)의 제2 기억 커패시터 C2의 내용을 디스플레이한다.
    

    
일단 제1 행 선택기(45)가 새로운 이미지를 어레이(41) 상으로 로딩하는 것을 종료하고 새로운 이미지를 디스플레이
할 준비가 되면, 인에이블 신호 ENBL은 논리 로우로부터 논리 하이로 전환된다. 이것에 의해, 제1 인에이블 스위치 E
를 활성 상태로 하고 제2 인에이블 스위치 E_B를 비활성 상태로 한다. 제1 기억 커패시터 C1 상으로 로딩된 새로운 이
미지 정보는 제1 기억 커패시터 C1의 각각의 디스플레이용 액정 PXL에 결합된다. 이와 동시에, 제2 기억 커패시터 C
2는 액정 PXL로부터 단절된다. 이 때, 제2 기억 커패시터 C2는 새로운 데이터를 수신하기 위해 준비하고 제2 행 선택
기(47)는 어레이(41)의 제어를 얻을 수 있다.
    

    
도 7은 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 어레이를 도시하는 도면이다. 도 7에 도시된 소자의 전체는 도 5에 도시된 
소자와 동일한 참조 번호를 사용해서 나타내고, 전술한 도 5의 내용과 동일하다. 도 7에 도시된 제3 실시예는 다중 영
상 신호 발생기(49A/49B)를 도시하고, 각각의 제1 행 선택기(45) 및 제2 행 선택기(47)를 위하여 1 개의 다중 영상 
신호 발생기(49A/49B)를 각각 구비하는 것이 바람직하다. 각 다중 영상 신호 발생기(49A, 49B)는 그 자체의 칼럼선 
세트 CL1,A ∼ CLm,A 및 CL1,B ∼ CLm,B를 각각 갖고, 이 각 칼럼선 세트에 의해 어레이(41) 내의 화소(43)의 소
정의 열에 독립적으로 액세스한다. 따라서, 각 화소(43)는 각 칼럼선 CL1,A/CL1,B당 별도의 입력 노드(52A/52B)를 
구비한다. 별도의 인에이블 신호 세트 EN_1,1/EN_2,1은 도 5에 도시된 제1 실시예와 동일한 방법으로 화소(43)의 각 
행의 인에이블 트랜지스터 E1 및 E2를 독립적으로 제어한다.
    

    
도 7에 있어서, 다중 행 선택기(45, 47)는 도 5에 도시된 제1 실시예의 경우와 같이 어레이(41)에 동시에 액세스한다. 
그러나, 도 5에 도시된 구조와 달리, 도 7에 도시된 구조에 의해 화소(43)의 각각의 제1 기억 커패시터 C1 및 제2 기
억 커패시터 C2의 독립적인 어드레스 지정을 유지하는 동안, 이와 동시에 다중 행 선택기(45, 47)가 화소(43)의 동일
한 행에 액세스할 수 있다. 예를 들면, 액정 PXL이 이 액정 PXL의 현재 이미지의 데이터를 유지하기 위해 액정 PXL의 
그 자체의 정전 용량을 충분히 가지고, 제1 기억 커패시터 C1 및 제2 기억 커패시터 C2의 양쪽 모두에 기록하고자 한
다고 가정하면, 인에이블 신호 EN_1,1 및 EN_2,1의 양쪽 모두는 논리 로우로 설정된다. 이것에 의해, 인에이블 트랜지
스터 E1 및 E2의 양쪽 모두는 비활성 상태로 되고, 제1 기억 커패시터 C1 및 제2 기억 커패시터 C2의 양쪽 모두의 각
각의 액정 PXL로부터 제1 기억 커패시터 C1 및 제2 기억 커패시터 C2의 양쪽 모두를 분리시킨다. 화소(43)가 제3 기
억 커패시터를 구비하는 경우, 제1 기억 커패시터 C1 및 제2 기억 커패시터 C2가 새로운 데이터를 수신하는 동안 액정 
PXL은 제3 기억 커패시터와 결합된 상태를 유지할 수 있는 것을 당업자는 이해할 수 있을 것이다. 제1 기억 커패시터 
C1이 액정 PXL와 분리되어 있는 동안, 제1 행 선택기(45)는 로우선 R_1,A를 활성 상태로 함으로써 제1 선택 트랜지
스터 S1을 활성 상태로 할 수 있다. 이것에 의해, 제1 영상 신호 발생기(49A)로부터 제1 칼럼선 CL1,A를 제1 기억 커
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패시터 C1에 결합시킨다. 이와 동일하게, 제2 기억 커패시터 C2가 액정 PXL로부터 분리되어 있는 동안, 제2 행 선택
기(47)는 로우선 R_1,B를 활성 상태로 함으로써 제2 선택 트랜지스터 S2를 활성 상태로 할 수 있다. 이것에 의해, 제
2 영상 신호 발생기(49B)로부터 제2 칼럼선 CL1,B를 제2 기억 커패시터 C2에 결합시킨다. 제1 기억 커패시터 C1 및 
제2 기억 커패시터 C2의 양쪽 모두가 별도의 칼럼선 CL1,A 및 CL1,B에 각각 결합되기 때문에, 제1 기억 커패시터 C
1 및 제2 기억 커패시터 C2의 양쪽 모두는 새로운 데이터를 동시에 수신할 수 있다.
    

(57) 청구의 범위

청구항 1.

액정 디스플레이 장치용 구동 회로로서, 화소 정전 용량을 갖는 화소를 규정하는 영역에서 상기 액정 디스플레이 장치
에 결합되는 구동 회로에 있어서,

고유의 선택 신호에 각각 독립적으로 응답하고, 제1 입력 노드 및 제1 출력 노드를 각각 구비하며, 상기 고유의 선택 신
호에 응답하여 상기 제1 입력 노드를 상기 제1 출력 노드에 각각 선택적으로 결합하는 데에 효과적인 복수의 선택 스위
칭 수단과;

상기 선택 스위칭 수단 중 고유의 1 개의 선택 스위칭 수단과 1 대 1의 쌍을 각각 형성하고, 제2 입력 노드 및 제2 출력 
노드를 각각 구비하며, 인에이블 신호에 응답하여 상기 제2 입력 노드를 상기 제2 출력 노드에 각각 선택적으로 결합하
는 데에 효과적이고, 상기 1 대 1의 쌍의 각각의 쌍 내의 상기 제2 출력 노드 및 제2 입력 노드가 결합점에서 함께 결합
되는 복수의 인에이블 스위칭 수단과;

상기 1 대 1의 쌍의 각각의 쌍과 관련되고, 상기 관련된 1 대 1의 쌍 내의 상기 결합점과 기준 전압 입력의 사이에 각각 
접속되는 고유의 전압 저장 수단을 포함하고,

상기 제2 출력 노드의 전체는 상기 화소를 규정하는 영역의 전기 통신 장치 내에 배치하는 것을 특징으로 액정 디스플
레이 장치용 구동 회로.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 인에이블 스위칭 수단의 각각은 고유의 인에이블 신호에 독립적으로 응답하는 것인 액정 디스플
레이 장치용 구동 회로.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 복수의 인에이블 스위칭 수단은 NMOS 트랜지스터인 제1 인에이블 스위칭 수단 및 PMOS 트랜
지스터인 제2 인에이블 스위칭 수단을 구비하고, 상기 인에이블 신호는 상기 NMOS 트랜지스터 및 PMOS 트랜지스터
의 양쪽 모두를 제어하기 위해 결합되는 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회로.

청구항 4.

제3항에 있어서, 상기 제1 입력 노드의 전체는 영상 신호를 수신하기 위해 함께 결합되는 것인 액정 디스플레이 장치용 
구동 회로.

청구항 5.

제3항에 있어서, 상기 선택 스위칭 수단 중 적어도 2 개의 선택 스위칭 수단의 입력 노드는 상이한 입력 영상 신호에 결
합되는 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회로.
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청구항 6.

제1항에 있어서, 상기 제1 입력 노드의 전체는 영상 신호를 수신하기 위해 함께 결합되는 것인 액정 디스플레이 장치용 
구동 회로.

청구항 7.

제1항에 있어서, 상기 선택 스위칭 수단 중 적어도 2 개의 선택 스위칭 수단의 입력 노드는 상이한 입력 영상 신호에 결
합되는 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회로.

청구항 8.

제1항에 있어서, 상기 제2 출력 노드의 전체는 서로에 대해서 및 상기 화소를 규정하는 영역에 대해서 단독으로 결합되
는 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회로.

청구항 9.

제1항에 있어서, 상기 영상 신호는 소정의 전압 범위 이내에서 변경될 수 있고, 상기 기준 전압 입력은 상기 소정의 전
압 범위의 실질적으로 중간값을 갖는 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회로.

청구항 10.

제1항에 있어서, 상기 화소를 규정하는 영역은 상기 인에이블 스위칭 수단 중 하나의 인에이블 스위칭 수단에 의해 상
기 고유의 전압 저장 수단 중 적어도 하나의 전압 저장 수단과 결합 상태를 계속해서 유지하는 것인 액정 디스플레이 장
치용 구동 회로.

청구항 11.

제1항에 있어서, 상기 인에이블 스위칭 수단 중 하나의 인에이블 스위칭 수단만이 소정의 주어진 시간에 기동될 수 있
는 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회로.

청구항 12.

제1항에 있어서, 상기 전압 저장 수단은 커패시터인 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회로.

청구항 13.

제1항에 있어서, 상기 선택 스위칭 수단 및 인에이블 스위칭 수단은 트랜지스터인 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 
회로.

청구항 14.

제13항에 있어서, 상기 트랜지스터는 BJT 트랜지스터, MOS 트랜지스터 및 JFET 트랜지스터 중 하나의 트랜지스터인 
것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회로.

청구항 15.

제1항에 있어서, 상기 인에이블 스위칭 수단의 전체는 동시에 개방될 수 있는 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회로.
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청구항 16.

제1항에 있어서, 상기 선택 스위칭 수단 중 하나의 선택 스위칭 수단만이 한 번에 폐쇄되는 것인 액정 디스플레이 장치
용 구동 회로.

청구항 17.

제1항에 있어서, 상기 1 대 1의 쌍 중 하나의 쌍만이 소정의 주어진 시간에 폐쇄되는 선택 스위칭 수단 및 인에이블 스
위칭 수단을 구비할 수 있는 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회로.

청구항 18.

액정 디스플레이 장치용 구동 회로로서, 화소 정전 용량을 갖는 화소를 규정하는 영역에서 상기 액정 디스플레이 장치
에 결합되는 구동 회로에 있어서,

제1 선택 신호에 응답하고, 제1 입력 노드 및 제1 출력 노드를 구비하며, 상기 제1 선택 신호에 응답하여 상기 제1 입
력 노드를 상기 제1 출력 노드에 선택적으로 결합하는 데에 효과적인 제1 선택 스위칭 수단과;

제2 선택 신호에 응답하고, 제2 입력 노드 및 제2 출력 노드를 구비하며, 상기 제2 선택 신호에 응답하여 상기 제2 입
력 노드를 상기 제2 출력 노드에 선택적으로 결합하는 데에 효과적인 제2 선택 스위칭 수단과;

제3 입력 노드 및 제3 출력 노드를 구비하고, 디지털 인에이블 입력 신호에 응답하여 제1 논리 상태와 제2 논리 상태 
사이에서 선택적으로 교체되며, 상기 제1 논리 상태의 디지털 인에이블 신호에 응답하여 상기 제3 입력 노드를 상기 제
3 출력 노드에 결합하는 데에 효과적인 제1 인에이블 스위칭 수단과;

제4 입력 노드 및 제4 출력 노드를 구비하고, 상기 디지털 인에이블 입력 신호에 응답하며, 상기 제2 논리 상태의 디지
털 인에이블 신호에 응답하여 상기 제4 입력 노드를 상기 제4 출력 노드에 결합하는 데에 효과적인 제2 인에이블 스위
칭 수단과;

제1 전압 저장 수단 및 제2 전압 저장 수단을 포함하고,

상기 제1 입력 노드는 영상 신호를 수신하기 위한 상기 제2 입력 노드에 결합되며,

상기 제1 출력 노드는 상기 제3 입력 노드에 결합되고, 상기 제1 전압 저장 수단은 상기 제1 출력 노드와 기준 전압 노
드 사이에 결합되며,

상기 제2 출력 노드는 상기 제4 입력 노드에 결합되고, 상기 제2 전압 저장 수단은 상기 제2 출력 노드와 상기 기준 전
압 노드 사이에 결합되며,

상기 제3 출력 노드 및 제4 출력 노드는 상기 화소를 규정하는 영역에 결합되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 
장치용 구동 회로.

청구항 19.

제18항에 있어서, 상기 제3 출력 노드 및 제4 출력 노드는 서로에 대해서 및 상기 화소를 규정하는 영역에 대해서 단독
으로 결합되는 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회로.

청구항 20.

제18항에 있어서, 상기 영상 신호는 소정의 전압 범위 이내에서 변경될 수 있고, 상기 기준 전압 노드는 상기 소정의 전
압 범위의 실질적으로 중간값을 갖는 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회로.
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청구항 21.

제18항에 있어서, 상기 제1 전압 저장 수단 및 제2 전압 저장 수단은 커패시터인 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회
로.

청구항 22.

제18항에 있어서, 상기 제1 인에이블 스위칭 수단은 NMOS 트랜지스터이고, 상기 제2 인에이블 스위칭 수단은 PMOS 
트랜지스터인 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회로.

청구항 23.

제18항에 있어서, 상기 제1 선택 스위칭 수단 및 제2 선택 스위칭 수단 중 하나의 선택 스위칭 수단만이 한 번에 폐쇄
되는 것인 액정 디스플레이 장치용 구동 회로.

청구항 24.

제18항에 있어서, 상기 제1 선택 스위칭 수단 및 제1 인에이블 스위칭 수단은 동시에 폐쇄 상태가 되지 않는 것인 액정 
디스플레이 장치용 구동 회로.

청구항 25.

구동 회로는 제1 선택 신호에 응답하여 제1 영상 신호를 제1 기억 수단에 결합시키고, 제2 선택 신호에 응답하여 제2 
영상 신호를 제2 기억 수단에 결합시키는 데 효과적이며, 상기 구동 회로의 각각은 액정 디스플레이 장치의 소정의 영
역에 결합된 출력 노드를 각각 추가로 포함하고, 상기 액정 디스플레이 장치의 소정의 영역은 각각 화소를 규정하는 화
소의 구동 회로 행렬의 어레이와;

상기 제1 선택 신호를 발생시키기 위한 제1 행 디코더와;

상기 제2 선택 신호를 발생시키기 위한 제2 행 디코더와;

상기 구동 회로 중 적어도 하나의 구동 회로로부터 상기 제1 기억 수단 및 제2 기억 수단 중 하나의 기억 수단을 각각
의 출력 노드에 선택적으로 결합시키기 위한 인에이블 제어 입력을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구항 26.

제25항에 있어서, 상기 구동 회로의 각각은 칼럼선에 결합된 입력 노드를 구비하고, 상기 제1 선택 신호는 상기 칼럼선
으로부터 상기 제1 영상 신호를 제1 행의 각각의 구동 회로 내의 상기 제1 기억 수단으로 로딩시키는 데 효과적이며, 
상기 제2 선택 신호는 상기 칼럼선으로부터 상기 제2 영상 신호를 제2행의 각각의 구동 회로 내의 상기 제2 기억 수단
으로 로딩시키는 데 추가로 효과적인 것인 액정 디스플레이 장치.

청구항 27.

제25항에 있어서, 상기 제1 선택 신호의 각각은 제1 칼럼선을 상기 제1 기억 수단에 결합시키는 데 효과적인 상기 구
동 회로 내의 제1 선택 스위칭 수단을 제어하고, 상기 제2 선택 신호의 각각은 제2 칼럼선을 상기 제2 기억 수단에 결
합시키는 데 효과적인 상기 구동 회로 내의 제2 선택 스위칭 수단을 추가로 제어하는 것인 액정 디스플레이 장치.

청구항 28.

제25항에 있어서, 상기 제2 행 디코더가 상기 구동 회로의 제2행을 동시에 선택하는 동안 상기 제1 행 디코더는 상기 
구동 회로의 제1 행을 선택하는 데 추가로 효과적인 것인 액정 디스플레이 장치.
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청구항 29.

제25항에 있어서, 상기 제1 행 디코더 및 제2 행 디코더는 상기 구동 회로의 동일한 행을 동시에 선택하는 데 효과적인 
것인 액정 디스플레이 장치.

청구항 30.

제25항에 있어서, 상기 화소의 각각은 화소 정전 용량을 갖는 것인 액정 디스플레이 장치.

청구항 31.

제25항에 있어서, 복수의 상기 인에이블 제어 입력을 추가로 구비하고, 상기 인에이블 제어 입력의 각각은 상기 구동 
회로의 행 중 각각의 하나의 구동 회로의 행을 독립적으로 제어하는 데 각각 효과적인 것인 액정 디스플레이 장치.

청구항 32.

제25항에 있어서, 상기 구동 회로의 각각은 상기 제1 기억 수단을 상기 출력 노드에 선택적으로 결합시키기 위한 제1 
스위칭 수단 및 상기 제2 기억 수단을 그의 출력 노드에 선택적으로 결합시키기 위한 제2 스위칭 수단을 추가로 구비하
는 액정 디스플레이 장치.

청구항 33.

제32항에 있어서, 상기 제1 스위칭 수단은 NMOS 트랜지스터이고, 상기 제2 스위칭 수단은 PMOS 트랜지스터인 것인 
액정 디스플레이 장치.

청구항 34.

제32항에 있어서, 상기 제1 스위칭 수단 및 제2 스위칭 수단은 별도의 인에이블 제어 입력에 응답하는 것인 액정 디스
플레이 장치.
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专利名称(译) 一种用于液晶显示装置单元的驱动电路

公开(公告)号 KR1020020060223A 公开(公告)日 2002-07-16

申请号 KR1020027005905 申请日 2000-09-19

[标]申请(专利权)人(译) 爱特梅尔公司
艺术爱情鼻子炮雷肖恩

申请(专利权)人(译) 艺术爱情鼻子炮雷肖恩

当前申请(专利权)人(译) 艺术爱情鼻子炮雷肖恩

[标]发明人 PATHAK SAROJ
파탁사로
PAYNE JAMES E
페이네제임스이

发明人 파탁사로
페이네제임스이

IPC分类号 G02F1/133 G09G3/20 G09G3/36

CPC分类号 G09G3/3659 G09G2300/0814 G09G2300/0842 G09G2300/0852

代理人(译) KIM，SEONG KI
金泰HONG

优先权 09/436064 1999-11-08 US

外部链接 Espacenet

摘要(译)

对于根据本发明的液晶显示装置，在利用像素（43）的阵列（41）的驱
动电路接收第二图像数据组的同时，可以显示第一图像数据组。第一线
轻触开关晶体管（S1）响应于第一线标签信号（R 1，A）进行控制，以
将第一图像绑定在第一存储电容器（C1）中。它控制第二选择开关晶体
管（S2）响应第二存储电容器（C2）中的第二选择信号（R 1，B）而结
合第二图像。第一存储电容器（C1）可以响应于第一使能信号（EN 
1,1）与输出节点（PXL）中的第一使能开关晶体管（E1）选择性地组
合。第二存储电容器（C2）可以响应于第二使能信号（EN 2,1）而选择
性地组合，其中第二使能开关晶体管（E2）在同一输出节点（PXL）
中。适当地操纵第一使能开关晶体管（E1）和第二使能开关晶体管
（E2）。以这种方式，当另一个存储电容器与输出节点分离并接收新的
图像数据时，可以在输出节点中组合一个存储电容器。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/07ca36aa-2d21-40ad-9725-76a808350e56
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/023730953/publication/KR20020060223A?q=KR20020060223A

